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¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
SUMICRYSTAL เป็็น Synthetic Single-crystal Diamond 
(เพชรสัังเคราะห์์แบบผลึึกเดี่่�ยว) ขนาดใหญ่่รุ่่�นแรกที่่�ได้้รัับ
การพััฒนาและจััดจำหน่่ายโดยซููมิิโตโม
ผ่่านการควบคุุมคุุณภาพอย่่างละเอีียด ทำให้้ 
SUMICRYSTAL เหมาะต่่อการใช้้เป็็นวััสดุุอุุตสาหกรรมหลััก

เงื่อนไขการสังเคราะห 
แรงดัน: 5 ถึง 6 GPa
อุณหภูมิ: 1,300 ถึง 1,600°C

แรงดัน

แรงดัน

แมพิมพ
ลูกสูบ แหลง

คารบอน

SUMICRYSTAL

โลหะ
ตัวทำละลาย

อุณหภูมิสูง

อุณหภูมิต่ำ

เม็ดผลึก

ความแตกตาง
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SUMICRYSTAL

เงื่อนไขการตัด ใบเพชรผสานโลหะ: #800
ความเร็วในการเจียร: 3,000 ม./นาที

การกำหนดตำแหนง/ทิศทาง

กา
รส

ึกห
รอ

 (ม
ม./

นา
ที)

¢ วิิธีีการผลิิต
SUMICRYSTAL ได้้รัับการสัังเคราะห์์ในห้้องแรงดัันสููงพิิเศษตั้้�งแต่่ 5 ถึึง 6GPa 
และอุุณหภููมิิสููงตั้้�งแต่่ 1,300 ถึึง 1,600°C โดยจะใช้้ความแตกต่่างของอุุณหภููมิิ
ระหว่่างคาร์์บอนดิิบและต้้นผลึึกในการสร้้างเพชรบนเม็็ดผลึึก ด้้วยการควบคุุม 
แรงดัันและอุุณหภููมิิอย่่างเข้้มงวด จึึงทำให้้ได้้โครงสร้้างที่่�มั่่�นคงและมีสีิ่่�งเจืือปน 
น้้อยที่่�สุุด

¢ คุุณสมบััติิ
SUMICRYSTAL มีีข้้อดีีหลััก 4 ข้้อท่ี่�เหนืือกว่่าเพชรธรรมชาติิ
1) ข้้อดีีทางโครงสร้้าง: เพชรธรรมชาติิจะมีีรููปทรงกลมและทิิศทางการวางตััวของ
ผลึึกที่่�ยากต่่อการกำหนดด้้วยตาเปล่่า SUMICRYSTAL แต่่ SUMICRYSTAL  
มีีผิิวหน้้าผลึึกที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ทำให้้ง่่ายต่่อการแยกความแตกต่่าง
2) ความสม่่ำเสมอ: ด้้วยการควบคุุมการผลิิตภายใต้้เงื่่�อนไขที่่�เข้้มงวด ทำให้้ได้้ผลึึก
ที่่�มีีคุุณภาพสม่่ำเสมอ
3) พร้้อมต่่อการใช้้งาน: SUMICRYSTAL สามารถผลิิตได้้ครั้้�งละจำนวนมาก  
ต่่างกัับเพชรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำกััด
4) เพชร SUMICRYSTAL ชนิิด Ib สำหรัับเครื่่�องมืือตััดเฉืือน ให้้คุุณสมบััติิเชิิงกล 
และคุุณสมบััติิทางความร้้อนได้้เทีียบเท่่าหรืือดีีกว่่าเพชรธรรมชาติิ โดยที่่�มีี
ไนโตรเจนเจืือปนเพีียงเล็็กน้้อย

D ความแข็็งแกร่่งต่่อการแตกหัักระดัับจุุลภาคของเพชรสัังเคราะห์์

D ภายในห้้องแรงดัันสููงพิิเศษ

D ทิิศทางและการต้้านทานการสึึกหรอ

Synthetic Single-crystal Diamond

SUMICRYSTAL
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¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
SUMICRYSTAL PD และ PDX เป็็นเพชรสัังเคราะห์์แบบผลึึกเดี่่�ยว 
นำมาแปรรููปเป็็นปริิซึึมขนาดเล็็กสำหรัับใช้้แทนเพชรแต่่งหิินเปล่่า 
(Dresser Blank) มีีอายุุการใช้้งานเครื่่�องมืือที่่�ยาวนานและประสิิทธิิภาพ
การทำงานที่่�เสถีียร ช่่วยเพิ่่�มความเที่่�ยงตรงในการทำงานให้้มากขึ้้�น

SUMICRYSTAL PD

¢ คุุณสมบััติิ
D รููปทรงที่่�ยาวเรีียว 
(1) เพิ่่�มความแข็็งแรงในการขัับยึึดและป้้องกัันการหลุุดออก
(2) หน้้าตััดมีีความสม่่ำเสมอ ช่่วยป้้องกัันการเสื่่�อมสภาพ
(3) ทิิศทางการวางตััวของผลึึกมีีความสม่่ำเสมอ ช่่วยยืืดอายุุการใช้้งานเครื่่�องมืือ

¢ รุ่่�นมาตรฐาน (PD) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค T W L

ตัดดวยเลเซอร

W

T
L

PD 0220 D 0.2 ± 0.05 0.2 ± 0.05 2.0 ถึึง 2.5
PD 0420 D 0.4 ± 0.05 0.4 ± 0.05 2.0 ถึึง 2.5
PD 0630K D

0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1
3.0 ถึึง 4.0

PD 0640K D 4.0 ถึึง 5.0
PD 0650K D 5.0 ขึ้้�นไป
PD 0830K D

0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1
3.0 ถึึง 4.0

PD 0840K D 4.0 ถึึง 5.0
· �ขนาด L เป็็นระยะระหว่่างจุุดศููนย์์กลางของ
ปลายทั้้�งสองด้้าน

· �ทั้้�งผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง (111) จะถููก
แยกออก

PD 0850K D 5.0 ขึ้้�นไป
PD 1130K D 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 3.0 ถึึง 4.0
PD 1140K D 4.0 ถึึง 5.0

      

ดานที่ตัดดวยเลเซอร
      (211)

ดานที่แยกออก
(111)

(110) ดานหนา ดานที่แยกออก
(111)

W
LT

ผิิวด้้านที่่�ถููกแยกด้้วยทิิศทางต้้านทาน 
การกััดกร่่อนที่่�กำหนดไว้้ล่่วงหน้้า 

PD 0630TK D 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 3.0 ถึง 4.0
PD 0640TK D 4.0 ถึึง 5.0
PD 0830TK D 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 3.0 ถึึง 4.0
PD 0840TK D 4.0 ถึึง 5.0
PD 1130TK D 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 3.0 ถึึง 4.0
PD 1140TK D 4.0 ถึึง 5.0

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: ผลิิตภััณฑ์์อาจมีีปริิมาณสารปนเปื้้�อนภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนด
*3: �ผิิวที่่�ตััดด้้วยเลเซอร์์รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ อาจมีีรอยแตกบิ่่�นภายในช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนด

PD

PD-T

SUMICRYSTAL PDX

¢ คุุณสมบััติิ
D �มีีทิิศทางการวางตััวของผิิวผลึึกที่่�แตกต่่างกัับ SUMICRYSTAL PD
(1) ทิิศทางการวางตััวของผลึึก (211) ช่่วยยืืดอายุุการใช้้งานเครื่่�องมืือได้้ดีีกว่่าวััสดุ PD
(2) �ผิิวที่่�ต้้านทานการกััดกร่่อนในแนวขนาน (111) ช่่วยให้้การติิดตั้้�งวััสดุในงานผลิิต

เพชรแต่่งหิินทำได้้ง่่ายขึ้้�น

¢ รุ่่�นมาตรฐาน (PDX) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค T W L

ตัดดวยเลเซอร

W

T
L

· �ขนาด L เป็็นระยะระหว่่างจุุดศููนย์์กลางของ
ปลายทั้้�งสองด้้าน

· �ทั้้�งผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง (111) จะถููก
แยกออก

PDX 0220 D 0.2 ± 0.05 0.2 ± 0.05 2.0 ± 0.1

PDX 0320 D 0.3 ± 0.05 0.3 ± 0.05 2.0 ± 0.1

PDX 0420 D 0.4 ± 0.05 0.4 ± 0.05 2.0 ± 0.1

PDX 0630 D 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 3.0 ± 0.5

PDX 0640 D 4.0 ± 0.5

PDX 0830 D 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 3.0 ± 0.5

PDX 0840 D 4.0 ± 0.5

PDX 1130 D 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.1 3.0 ± 0.5

PDX 1140 D 4.0 ± 0.5

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากท่ี่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: ผลิิตภัณฑ์์อาจมีีปริิมาณสารปนเปื้้�อนภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนด
*3: �ผิิวที่่�ตััดด้้วยเลเซอร์์รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อื่่�นๆ อาจมีีรอยแตกบิ่่�นภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนด

PDX

¢ ทิิศทางการวางตััวของผลึึก PDX

ดานที่ตัดดวยเลเซอร (110)

ทิศทาง
ตานทาน

การกัดกรอน

(211) ดานหนา
ดานที่แยกออก (111)

¢ รุ่่�น KK
นอกเหนืือจากผลิิตภััณฑ์์มาตรฐานที่่�ระบุุไว้้ด้้านบน PD ยัังมีีรุ่่�น KK ที่่�ผิิวบนปลายทั้้�ง
สองด้้านใช้้การตััดด้้วยเลเซอร์์ให้้เลืือกใช้้

ปลายทั้งสองดานตัดดวยเลเซอร

ตัดดวยเลเซอร ตัดดวยเลเซอร

· โปรดระบุุ "K" ต่่อท้้ายรุ่่�นมาตรฐานเมื่่�อ
ทำการสั่่�งซื้้�อ 
(ตััวอย่่าง: �PDSSSSKK,  

PDSSSSTKK)

· �PD0220 และ PD0420 ไม่่มีีให้้เลืือกใช้้ในรุ่่�น KK

¢ ทิิศทางการวางตััวของผลึึก PD

55° ดาน
ที่ต

ัดด
วยเ

ลเซ
อร

(21
1)ทิศท

าง
ตานท

านกา
รกัดก

รอน
<11

0>

(11
0) 

ดา
นห

นา

ดานที่แยกออก
(111)

ดานที่แยกออก
(111)

55° ดาน
ที่ต

ัดด
วยเ

ลเซ
อร

(21
1)

(11
0) 

ดา
นห

นา

ดานที่แยกออก
(111)

ดานที่แยกออก
(111)

ทิศทาง

ตานทานการกัดกรอน

<110>

(110) ดานหนา

ดานที่ตัดดวยเลเซอร
(211)

ดานที่แยกออก
(111)(110) ดานหนา

ดานที่แยกออก
(111)

55°

ทิศ
ทา

ง
ตาน

ทา
น

การ
กัด

กรอ
น

<11
0>

· �ทั้้�งสองประเภทข้้างต้้นอยู่่�ในทิิศทางท่ี่�ทนต่่อ
การสึึกหรอ

· �ผิิวด้้านที่่�แยกออกด้้วยทิิศทางต้้านทานการ
กััดกร่่อนที่่�กำหนดไว้้ล่่วงหน้้า

PD PD-T

(110) (110)
(211) (211)

(111) (111)

ดานที่ตัดดวยเลเซอร
ทั้ง PD และ PDX ชวงมุมพื้นผิวเงาจะกำหนดโดย Sumitomo

พื้นผิวเงา พื้นผิวเงา

ดานที่ตัดดวยเลเซอร

ดานที่ตัดดวยเลเซอร

พื้นผิวเงา
พื้นผิวเงา

PD แบบตัดปลายดานเดียว PD แบบตัดปลายสองดาน

¢ รุ่่�น K
นอกเหนืือจากผลิิตภััณฑ์์มาตรฐานท่ี่�ระบุุไว้้ด้้านบน PDX ยัังมีีรุ่่�น K ท่ี่�ผิิวบน 
ปลายทั้้�งสองด้้านใช้้การตััดด้้วยเลเซอร์์ให้้เลืือกใช้้

ตัดดวยเลเซอร

ปลายทั้งสองดานตัดดวยเลเซอร

ตัดดวยเลเซอร

· �โปรดระบุุ "K" ต่่อท้้ายรุ่่�นมาตรฐานเมื่่�อ
ทำการสั่่�งซื้้�อ 
(ตััวอย่่าง: PDXSSSSK)

· �PDX0220, PDX0320 และ PDX0420 ไม่่มีีให้้เลืือก
ใช้้ในรุ่่�น K

ทิิศทางในแผนภาพเป็็นค่่าทั่่�วไป อาจมีีความคลาดเคลื่่�อนเล็็กน้้อยในผลิิตภััณฑ์์จริิง

Dresser Blank SUMICRYSTAL

PD/PDX
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¢ รุ่่�นมาตรฐาน
รุ่่�นทรงสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้าขนานที่่�มีี 6 (100) ด้้าน

¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ล้้ำสมััยในปััจจุุบััน กระบวนการกลึึงความเที่่�ยงตรงสููงพิิเศษ
จำพวกที่่�ใช้้ในงานแม่่พิิมพ์์สำหรัับขึ้้�นรููปชิ้้�นส่่วนออปติิคอลกำลัังมีีการพััฒนา
อย่่างรวดเร็็ว
วััสดุุ SUMICRYSTAL UP มีีประสิิทธิิภาพสููงและให้้ความมั่่�นคง ทำให้้เหมาะสม
ต่่อการใช้้งานเหล่่านี้้�

¢ คุุณสมบััติิ
(1) �คุณภาพสููงที่่�มีีความแปรปรวนต่่ำมาก 

ทนทานต่่อการสึึกหรออย่่างมั่่�นคงพร้้อมต้้านทานการบิ่่�นของคมตััดได้้ดีีเยี่่�ยม
(2) �มีีการตััดเฉืือนเนื้้�อออกเพีียงเล็็กน้้อยในการขึ้้�นรููปคมตััด 

รููปทรงที่่�มีีความสม่่ำเสมอช่่วยให้้การขึ้้�นรููปคมตััดทำได้้ง่่ายขึ้้�น

¢ รุ่่�นประหยััด
ผิิวรอบนอกและด้้านบน (100) ไม่่มีีการตััด ให้้ปริิมาณมากและมีตี้้นทุุนต่่ำ

¢ เลขรุ่่�นมาตรฐาน (รุ่่�นมาตรฐาน) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค L W C1,C2 T

L

T

W
C1

C2

ดานที่ตัดดวยเลเซอร (100)

ลููกศรสีีแดงแสดงถึึงทิิศทาง 
การเจีียรแบบง่่าย
ทิิศทางผิิวหน้้าทั้้�งหมดเป็็นแบบ 
(100) ยกเว้้นมุุม

UP 282512 2.8 ถึึง 3.5 2.5 ถึึง 3.5 สููงสุุด 0.8 1.2 ± 0.1

UP 282515 2.8 ถึึง 3.5 2.5 ถึึง 3.5 สููงสุุด 0.8 1.5 ± 0.1

UP 303015 3.0 ถึึง 3.5 3.0 ถึึง 3.5 สููงสุุด 0.3 1.5 ± 0.1

UP 301415 3.0 ถึึง 3.5 1.4 ถึึง 1.7 สููงสุุด 0.3 1.5 ± 0.1

UP 333014 3.3 ถึึง 4.0 3.0 ถึึง 4.0 สููงสุุด 0.9 1.4 ± 0.1

UP 333017 3.3 ถึึง 4.0 3.0 ถึึง 4.0 สููงสุุด 0.9 1.7 ± 0.1

UP 353514 3.5 ถึึง 4.0 3.5 ถึึง 4.0 สููงสุุด 0.4 1.4 ± 0.1

UP 353517 3.5 ถึึง 4.0 3.5 ถึึง 4.0 สููงสุุด 0.4 1.7 ± 0.1

UP 351717 3.5 ถึึง 4.0 1.7 ถึึง 2.0 สููงสุุด 0.4 1.7 ± 0.1

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: �ผลิิตภััณฑ์์อาจมีีปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนด
*3: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�นอกช่่วงการตรวจสอบอาจอยู่่�ท่ี่�มุุมผลิิตภััณฑ์์  

(พื้้�นผิิว C) ภายใน

¢ เลขรุ่่�นมาตรฐาน (รุ่่�นประหยััด) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค

øD
ขนาดท่ี่�

รัับประกััน
ขั้้�นต่่ำ

T

øD

T

พื้นผิวเงา

ลููกศรสีีแดงแสดงถึึงทิิศทางการเจีียร
แบบง่่าย

UP 2010 2.0 1.0 +0.2
-0.0

UP 2012 2.0 1.2 +0.3
-0.0

UP 2510 2.5 1.0 +0.2
-0.0

UP 2512 2.5 1.2 +0.3
-0.0

UP 2515 2.5 1.5 +0.3
-0.0

UP 3010 3.0 1.0 +0.2
-0.0

UP 3012 3.0 1.2 +0.3
-0.0

UP 3015 3.0 1.5 +0.3
-0.0

UP 3510 3.5 1.0 +0.2
-0.0

UP 3512 3.5 1.2 +0.3
-0.0

UP 3515 3.5 1.5 +0.3
-0.0

UP 4010 4.0 1.0 +0.2
-0.0

UP 4012 4.0 1.2 +0.3
-0.0

UP 4015 4.0 1.5 +0.3
-0.0

UP 4020 4.0 2.0 +0.3
-0.0

UP 4510 4.5 1.0 +0.2
-0.0

UP 4512 4.5 1.2 +0.3
-0.0

UP 4515 4.5 1.5 +0.3
-0.0

UP 4520 4.5 2.0 +0.3
-0.0

UP 5010 5.0 1.0 +0.2
-0.0

UP 5012 5.0 1.2 +0.3
-0.0

UP 5015 5.0 1.5 +0.3
-0.0

UP 5020 5.0 2.0 +0.3
-0.0

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภัณฑ์์  

เป็็นขนาดที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ
*3: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ นอกเหนืือช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์  

จะอยู่่�นอกขนาดที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ
D เครื่่�องมืือตััดที่่�ใช้้ SUMICRYSTAL UP

เม็็ดมีีดไวเปอร์์สำหรัับคััตเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููงรุ่่�น RF (สำหรัับอะลููมิิเนีียมอััลลอย)

· �ใช้้ SUMICRYSTAL ของซููมิิโตโมเป็็นคมตััด  

SUMICRYSTAL เป็็นเพชรแบบผลึึกเดี่่�ยวท่ี่�ผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีแรงดัันสููงพิิเศษที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ

· �SUMICRYSTAL สามารถรัักษาความคมของคมตััดได้้ดีีกว่่าเพชรอััดขึ้้�นรููป ช่่วยลดการเกิิดครีีบได้้อย่่างมาก

SUMICRYSTAL (เพชรแบบผลึึกเดี่่�ยว)
ผิิวงานที่่�ใช้้เม็็ดมีีดไวเปอร์์ SC10

ผิิวงานที่่�ใช้้เม็็ดมีีดไวเปอร์์ SUMIDIA (เพชรอััดขึ้้�นรููป)
* ผลิิตภััณฑ์น์ี้้�ได้้มีีการพััฒนาร่่วมกัันกัับ A.L.M.T.

UP

รุ่่�นประหยััด UP

พื้้�นผิิวด้้านบน: พื้้�นผิิวเงาหรืือ 
พื้้�นผิิวเจีียร
พื้้�นผิิวด้้านล่่าง: พื้้�นผิิวเจีียร

มุม (พื้นผิว C) ภายใน

พื้้�นผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง: พื้้�นผิิวเจีียร

SUMICRYSTAL SC10 (เม็็ดมีีดไวเปอร์์) � H239  M55

Ultra-precision Tool Material SUMICRYSTAL

UP

ทิิศทางในแผนภาพเป็็นค่่าทั่่�วไป อาจมีีความคลาดเคลื่่�อนเล็็กน้้อยในผลิิตภัณฑ์์จริิง
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¢ รุ่่�นตััดตามผิิวหน้้า (100)

ตำแหนงตัด (100)

¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
ผลิิตภััณฑ์์ SUMICRYSTAL UP Half Cut เป็็นวััสดุุสำหรัับด้้ามมีีดที่่�ใช้้วััสดุุรุ่่�นประหยััด UP ตััดครึ่่�งตามผิิวหน้้า (100) 
หรืือ (110)

¢ คุุณสมบััติิ
(1) �ปริิมาณที่่�เจีียรออกระหว่่างการผลิิตเครื่่�องมืือลดลง ทำให้้ลดการสููญเสีียจากงานกลึึง
(2) รููปทรงใกล้้เคีียงกัับเครื่่�องมืือที่่�สมบููรณ์์ ช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
(3) พื้้�นผิิวตััดเรีียบด้้วยการใช้้เลเซอร์์

¢ รุ่่�นตััดตามผิิวหน้้า (110)

ตำแหนงตัด (110)

¢ เลขรุ่่�นมาตรฐาน (รุ่่�นตำแหน่่งตััด 100) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค

øD
ขนาดท่ี่�

รัับประกััน
ขั้้�นต่่ำ

T

T

øD

ดานที่ตัดดวยเลเซอร
(100)พื้นผิวเงา

ลููกศรสีีแดงแสดงถึึงทิิศทางการเจีียร
แบบง่่าย

UP 2010 (100) 1/2 2.0 1.0+0.2
-0.0

UP 2012 (100) 1/2 2.0 1.2+0.3
-0.0

UP 2510 (100) 1/2 2.5 1.0+0.2
-0.0

UP 2512 (100) 1/2 2.5 1.2+0.3
-0.0

UP 2515 (100) 1/2 2.5 1.5+0.3
-0.0

UP 3010 (100) 1/2 3.0 1.0+0.2
-0.0

UP 3012 (100) 1/2 3.0 1.2+0.3
-0.0

UP 3015 (100) 1/2 3.0 1.5+0.3
-0.0

UP 3510 (100) 1/2 3.5 1.0+0.2
-0.0

UP 3512 (100) 1/2 3.5 1.2+0.3
-0.0

UP 3515 (100) 1/2 3.5 1.5+0.3
-0.0

UP 4010 (100) 1/2 4.0 1.0+0.2
-0.0

UP 4012 (100) 1/2 4.0 1.2+0.3
-0.0

UP 4015 (100) 1/2 4.0 1.5+0.3
-0.0

UP 4020 (100) 1/2 4.0 2.0+0.3
-0.0

UP 4510 (100) 1/2 4.5 1.0+0.2
-0.0

UP 4512 (100) 1/2 4.5 1.2+0.3
-0.0

UP 4515 (100) 1/2 4.5 1.5+0.3
-0.0

UP 4520 (100) 1/2 4.5 2.0+0.3
-0.0

UP 5010 (100) 1/2 5.0 1.0+0.2
-0.0

UP 5012 (100) 1/2 5.0 1.2+0.3
-0.0

UP 5015 (100) 1/2 5.0 1.5+0.3
-0.0

UP 5020 (100) 1/2 5.0 2.0+0.3
-0.0

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนดที่่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์  

เป็็นขนาดที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ
*3: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ นอกเหนืือช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนดที่่�เกิิดบนผลิิตภัณฑ์์  

จะอยู่่�นอกขนาดท่ี่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ

¢ เลขรุ่่�นมาตรฐาน (รุ่่�นตำแหน่่งตััด 110) ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค

øD
ขนาดที่่�

รัับประกััน
ขั้้�นต่่ำ

T

T

øD

ดานที่ตัดดวยเลเซอร (110)

ลููกศรสีีแดงแสดงถึึงทิิศทางการเจีียร
แบบง่่าย

UP 2010 (110) 1/2 2.0 1.0+0.2
-0.0

UP 2012 (110) 1/2 2.0 1.2+0.3
-0.0

UP 2510 (110) 1/2 2.5 1.0+0.2
-0.0

UP 2512 (110) 1/2 2.5 1.2+0.3
-0.0

UP 2515 (110) 1/2 2.5 1.5+0.3
-0.0

UP 3010 (110) 1/2 3.0 1.0+0.2
-0.0

UP 3012 (110) 1/2 3.0 1.2+0.3
-0.0

UP 3015 (110) 1/2 3.0 1.5+0.3
-0.0

UP 3510 (110) 1/2 3.5 1.0+0.2
-0.0

UP 3512 (110) 1/2 3.5 1.2+0.3
-0.0

UP 3515 (110) 1/2 3.5 1.5+0.3
-0.0

UP 4010 (110) 1/2 4.0 1.0+0.2
-0.0

UP 4012 (110) 1/2 4.0 1.2+0.3
-0.0

UP 4015 (110) 1/2 4.0 1.5+0.3
-0.0

UP 4020 (110) 1/2 4.0 2.0+0.3
-0.0

UP 4510 (110) 1/2 4.5 1.0+0.2
-0.0

UP 4512 (110) 1/2 4.5 1.2+0.3
-0.0

UP 4515 (110) 1/2 4.5 1.5+0.3
-0.0

UP 4520 (110) 1/2 4.5 2.0+0.3
-0.0

UP 5010 (110) 1/2 5.0 1.0+0.2
-0.0

UP 5012 (110) 1/2 5.0 1.2+0.3
-0.0

UP 5015 (110) 1/2 5.0 1.5+0.3
-0.0

UP 5020 (110) 1/2 5.0 2.0+0.3
-0.0

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์  

เป็็นขนาดที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ
*3: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ นอกเหนืือช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์  

จะอยู่่�นอกขนาดที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ

รุ่่�น UP Half-Cut (100) รุ่่�น UP Half-Cut (110)

พื้้�นผิิวด้้านบน: พื้้�นผิิวเงาหรืือ 
พื้้�นผิิวเจีียร
พื้้�นผิิวด้้านล่่าง: พื้้�นผิิวเจีียร

พื้้�นผิิวด้้านบน: พื้้�นผิิวเงาหรืือ 
พื้้�นผิิวเจีียร
พื้้�นผิิวด้้านล่่าง: พื้้�นผิิวเจีียร

Ultra-precision Tool Material SUMICRYSTAL

UP  (ผลิิตภััณฑ์์ตััดครึ่่�ง Half-Cut)

ทิิศทางในแผนภาพเป็็นค่่าทั่่�วไป อาจมีีความคลาดเคลื่่�อนเล็็กน้้อยในผลิิตภัณฑ์์จริิง
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¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
SUMICRYSTAL UPT เป็็นวััสดุุสำหรัับด้้ามมีีดที่่�มีีพื้้�นผิิว 2 จุุด (พื้้�นผิิว (110))  

เป็็นพื้้�นผิิวหลััก

¢ คุุณสมบััติิ
(1) �พื้้�นผิิว 2 จุุด (พื้้�นผิิว (110)) สามารถใช้้ในงานแบบเดีียวกัันกัับที่่�ใช้้ด้้ามมีีดเพชรธรรมชาติิรุ่่�นเก่่า
(2) �รูปทรงที่่�โดดเด่่นช่่วยลดปริิมาณการตััดเฉืือนวััสดุุในการขึ้้�นรููปคมตััด ให้้งานกลึึงมีีประสิิทธิิภาพ

¢ ทิิศทางการวางตััวของผลึึก UPT

<110> ทิศทาง

พื้นผิว 2 จุด (110)
พื้นผิวเจียร

<100> ทิศทาง

ทิศทาง
ดานทาน
การกัดกรอน

พื้นผิวเงา
หรือพื้นผิวการตัด
ดวยเลเซอร

¢ ผลิิตภััณฑ์์มาตรฐาน ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค W L T

L

T
W

ดานบน (L/2)

ดานลาง (L/2)สารปนเปอน

UPT 2510 ≥ 2.5 ≥ 2.5
1.0 ± 0.1

UPT 2512 1.2 ± 0.1

UPT 3010 ≥ 3.0 ≥ 2.5
1.0 ± 0.1

UPT 3012 1.2 ± 0.1

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้ 
*2: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนดอาจเกิิดที่่�ด้้านบนของผลิิตภััณฑ์์ 

(L/2)
*3: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ นอกเหนืือช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนดอาจเกิิดที่่�ด้้านล่่างของ

ผลิิตภััณฑ์์ (L/2)

UPT

ทิิศทางในแผนภาพเป็็นค่่าทั่่�วไป อาจมีีความคลาดเคลื่่�อนเล็็กน้้อยในผลิิตภัณฑ์์จริิง

Ultra-precision Tool Material SUMICRYSTAL

UPT
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¢ คุุณสมบััติิทั่่�วไป
SUMICRYSTAL CD มีีทิิศทางการวางตััวของผลึึกและรููปทรงที่่�เหมาะต่่อการนำมาใช้้เป็็น

วััสดุุสำหรัับแม่่พิมพ์์งานตััดด้้วยลวด ให้้ประสิิทธิิภาพในการทำงานที่่�ดีีเยี่่�ยมผ่่านคุุณภาพ

และความเสถีียร

¢ คุุณสมบััติิ
(1) �คุณภาพสููงที่่�มีีความแปรปรวนต่่ำมาก 

ผลึึกคุุณภาพสููงที่่�มีีปริิมาณสารเจืือปนน้้อย ให้้การแตกบิ่่�นและการผิิดรููปน้้อย 
ที่่�สุุด ช่่วยให้้ต้้านทานการสึึกหรอได้้อย่่างมั่่�นคง นอกจากนี้้�ยัังช่่วยลดขั้้�นตอน 
การตรวจสอบและคััดเลืือกหิิน ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนที่่�จำเป็็นกรณีีเลืือกใช้ห้ิินธรรมชาติิ

(2) �ความแข็็งแกร่่งต่่อการแตกหัักสููง 
สามารถต้้านทานการแตกหัักและลดการเกิิดรอยแตกในงานตััดด้้วยลวด

(3) �ทิิศทางการวางตััวของผลึึกความแม่่นยำสููง 
(111) ถููกใช้้ทั้้�งที่่�ผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง ช่่วยยัับยั้้�งไม่่ให้้ทิิศทางการวางตััวของผลึึก
เกิิดความผิิดพลาดซึ่่�งอาจเป็็นสาเหตุุทำให้้ความผัันแปรของอายุุการใช้้งานเครื่่�อง
มืือลดลงมาอยู่่�ภายใน 1°

(4) �ไม่่จำเป็็นต้้องเจีียรผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง 
ผิิวด้้านบนและด้้านล่่างถููกแยกออกเพื่่�อสร้้างผิิวที่่�มีีความขนาน ช่่วยให้้ไม่่จำเป็็น
ต้้องเจีียรทั้้�งผิิวด้้านบนและด้้านล่่าง

¢ รุ่่�นมาตรฐาน
ด้้านนอกผ่่านกระบวนการกลึึงด้้วยเลเซอร์์ ทำให้้รููปทรงมีีความสม่่ำเสมอและติิดตั้้�ง 
ได้้ง่่าย ใช้้แรงดัันติิดตั้้�งกระทำอย่่างเท่่าๆ กััน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีความแข็็งแรงที่่�เพีียงพอแม้้
มีีปริิมาณน้้อย เหมาะสำหรัับการใช้้งานท่ี่�มีีขนาดท่ี่�จำกััด เช่่น หััวฉีีดและลวดร้้อยสายไฟ

¢ ผลิิตภััณฑ์ม์าตรฐาน ขนาด (มม.)

รููปทรง รุ่่�น สต็็อค

øD
ขนาดท่ี่�

รัับประกััน
ขั้้�นต่่ำ

L T

ดานที่
แยกออก
(111)พื้นผิวเงา

ดานที่ตัดดวยเลเซอร

L L

T
øD

ไม่่ได้้กำหนดทิิศทางการตััดผิิวด้้วย
เลเซอร์์

CD 1006(111) D 0.9 1.0± 0.1 0.6± 0.1

CD 1008(111) D 0.9 1.0± 0.1 0.8± 0.1

CD 1210(111) D 1.1 1.2± 0.1 1.0± 0.1

CD 1411(111) D 1.3 1.4± 0.1 1.1± 0.1

CD 1512(111) D 1.4 1.5± 0.1 1.2± 0.1

CD 1814(111) 1.7 1.8± 0.1 1.4± 0.1

CD 2016(111) 1.9 2.0± 0.1 1.6± 0.1

CD 2318(111) 2.2 2.3± 0.1 1.8± 0.1

CD 2520(111) 2.4 2.5± 0.1 2.0± 0.1

*1: สามารถสั่่�งซื้้�อขนาดอื่่�นๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
*2: รัับประกัันขนาด L ที่่�พื้้�นผิิวด้้านข้้างขนาดเล็็กของปริิมาตร
*3: �รอยแยกอยู่่�ในช่่วงที่่�กำหนดของ Sumitomo อาจปรากฏบนพื้้�นผิิวที่่�มีีรอยแยก
*4: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ ภายในช่่วงท่ี่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์ เป็็นขนาด

ที่่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ
*5: �ปริิมาณสารปนเปื้้�อน การแตกบิ่่�น และอื่่�นๆ นอกเหนืือช่่วงที่่�ซููมิิโตโมกำหนดท่ี่�เกิิดบนผลิิตภััณฑ์์ จะอยู่่�

นอกขนาดท่ี่�รัับประกัันขั้้�นต่่ำ

ทิิศทางในแผนภาพเป็็นค่่าทั่่�วไป อาจมีีความคลาดเคลื่่�อนเล็็กน้้อยในผลิิตภััณฑ์์จริิง

วััสดุุสำหรัับแม่่พิิมพ์ดึึงลวด SUMICRYSTAL

CD
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